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Neste trabalho, apresentamos todos os processos envolvidos na fabricagdo de um fotosensor de posicionamento e
também sua caracterizacao elétrica. O sensor é desenvolvido sobre uma pastilha de silicio onde se empregam varios
processos como: fotolitografia, oxidacao térmica, implantagdo idnica, deposicdo de aluminio, ataque quimico, entre
outros. A base de funcionamento do sensor esta na absorcéo da luz por elétrons situados na banda de valéncia do
material semicondutor, e sua conseqliente elevacéo a banda de condugdo. A medida que um ponto de luz incide no
material, cria-se um desbalanco de cargas nas regifes imediatamente abaixo desse ponto e nas regifes vizinhas,
devido a difuséo dos elétrons antes da recombinagéo. O sensor € capaz de detectar as variagdes de potencial causadas
por tais cargas e nos permite determinar com precisao, a posi¢cdo(X,y) em que o centro do ponto de luz esté incidindo.
As medidas elétricas visam extrair parametros que determinem as caracteristicas do sensor.
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